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1. 概要 
 
S1F77310 シリーズは、USB アプリケーションに適したバススイッチ IC です。CMOS プロセスを採

用しているため、低消費電力を特徴としています。パッケージは小型の PLP-8 を採用しているため、
高密度実装への対応が可能です。 
本 IC の入力にレベルシフト回路内蔵のため、外付けレベルシフト回路は不要です。 
 
 

1.1  特徴 
 
・入力電圧範囲 ：3.0V～3.6V 
・低消費電流 ：14µA（MAX） 
・静止電流 ：1µA（MAX） 
・バススイッチ ON 抵抗 ：5.3Ω（typ） 
・バススイッチ端子容量 ：1.7pF (typ) 

 
 

1.2  用途 
 
 ・携帯通信機器（携帯電話、コードレスホン、無線通信機器） 
 ・携帯 AV 機器 
 ・家庭用電気製品 
 ・カメラ、ビデオ機器 
 ・携帯ゲーム機 
 ・バッテリー使用機器 
 
 

1.3  パッケージ  
 
 ・PLP-8 （1.60mm×1.60mm） 
 
 

1.4  応用回路例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 応用回路例 
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1.5  端子配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(TOP VIEW) 

 
図 2 端子配置図 図 3 バススイッチシンボル 

 
 
 ※本 IC において中央のランドは使用しませんので、実装しないようにしてください。 
 
 
 

1.6  端子説明 
 

端子番号 端子名 端子説明 
1 XOE バススイッチイネーブル入力端子 
2 HSD+ データポート（+） 
3 D+ データポート（+） 
4 GND GND 端子 
5 D- データポート（-） 
6 HSD- データポート（-） 
7 (NC) NC 端子 
8 VCC 電源端子 

 
 

1.7  真理値表 
 

XOE バススイッチの状態 
HIGH 切断 
LOW HSD+ =D+、HSD- =D- 
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1.8  ブロック図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 ブロック図 
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2. 電気的特性 
 

2.1  絶対最大定格 
 

項目 記号 最小 最大 単位 
電源電圧 VCC -0.3 4.6 V 

入力端子電圧 XOE VIN -0.3 7.0 V 
スイッチ入力電圧 HSD+,HSD-,D+,D- VSW -0.3 7.0 V 

保存温度 TSTG -65 150 ℃ 

 

 

2.2  推奨動作条件 
 

項目 記号 最小 最大 単位 
電源電圧 VCC 3.0 3.6 V 

入力端子電圧 XOE VIN 0.0 5.5 V 
スイッチ入力電圧 HSD+,HSD-,D+,D- VSW 0.0 5.5 V 

動作温度 Ta -40 85 ℃ 

 

 

2.3  DC 電気的特性 
 

(特記なき場合：Ta=-40℃～85℃) 
項目 記号 条件 VCC[V] Min. Typ. Max. 単位

クランプダイオード電圧 VIK IL＝18mA 3.0   -1.2 V 
高レベル入力電圧 VIH  3.0～3.6 1.2   V 
低レベル入力電圧 VIL  3.0～3.6   0.4 V 
入力リーク電流 IIN 0V≦VIN≦VCC 3.6 * -1.0  1.0 µA 
スイッチオフ時リーク電流 IOZ 0V≦VSW≦VCC 3.6 * -1.0  1.0 µA 
パワーオフリーク電流

(D+,D-) 
IOFF 0V≦VSW≦VCC,VCC＝0V 0.0 -2.0  2.0 µA 

スイッチ ON 抵抗 RON VSW＝0.4V,ION,＝-8mA 3.0  5.3 8.0 Ω 
∆ON 抵抗 ΔRON VSW＝0.4V,ION,＝-8mA 3.0  0.35  Ω 
ON 抵抗フラットネス RON

（Flat） 
0V≦VSW≦1V,ION=-8mA 3.0  2  Ω 

静止電流 ICC VIN=3.6V 3.6   1.0 µA 
消費電流 ICCT VIN=0V,VSW=2.6V 3.6   14.0 µA 

 
※ USB Full Speed 規格に準じた値を記載 
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2.4  AC 電気的特性 
 

(特記なき場合：Ta=-40℃～85℃) 
項目 記号 条件 VCC[V] Min. Typ. Max. 単位

ターンオン時間 tON RL=50Ω, CL=5pF 3.0～3.6  5 20 µs 
ターンオフ時間 tOFF RL=50Ω, CL=5pF 3.0～3.6  21 40 ns 
伝播遅延時間 tPD RL=50Ω, CL=5pF 3.3  0.25  ns 
オフアイソレーション OIRR RL=50Ω, CL=0pF, f=240MHz 3.0～3.6  -35  dB 
クロストーク Xtalk RL=50Ω, f=240MHz  3.0～3.6  -40  dB 
-3dB バンド幅 BW RL=50Ω, CL=0pF, f=240MHz 3.0～3.6  1000  MHz
チャンネル間スキュー tSK(O) RL=50Ω, CL=5pF 3.0～3.6  50  ps 
デ－タ間スキュー tSK(P) RL=50Ω, CL=5pF 3.0～3.6  20  ps 
総ジッタ－量 tj RL=50Ω, CL=5pF, tR=tF=500ps at 

480Mbps 
3.0～3.6  200  ps 

 

 

2.5  容量 
 

(特記なき場合：Ta=-40℃～85℃) 
項目 記号 条件 VCC[V] Min. Typ. Max. 単位 

制御入力端子容量 CIN VCC=0V, f=1MHz 0.0  7.0  pF 
バススイッチ ON 容量 CON VIN=0V,f=1MHz 3.3  3.7  pF 
バススイッチ端子容量 COFF VCC=0V,f=1MHz 0.0  1.7  pF 
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3. 標準特性図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 Gain-周波数特性                  図 6 オフアイソレーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 クロストーク                  図 8 HS-Eye 特性 
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4. テスト回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図9 ON抵抗測定回路図                図10 オフリーク電流測定回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 AC 特性測定回路図              図 12 伝播遅延時間波形図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13 ターンオン時間／ターンオフ時間 波形図 
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図 14 スイッチスキューテスト波形図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 バンド幅測定回路図 
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図 16  オフアイソレーション測定回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 クロストーク測定回路図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 ON 容量測定回路図          図 19 端子容量測定回路図 
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5. パッケージ情報 
 

5.1  パッケージ外形図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(単位：mm) 
Dimension in Milimeters Symbol Min. Nom. Max. 

D - 1.6 - 
E - 1.6 - 
A - - 0.65 
A1 0 - - 
e - 0.5 - 
b 0.1 - 0.3 

bb 0.2 - 0.4 
L 0.2 - 0.4 
L1 - 0.09 - 
LL - 0.1 - 
x - - 0.1 
y - - 0.08 
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5.2  マーキング仕様 
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改定履歴 
 

Date revision modification note 
08/05 1.0 新規作成  

08/05 1.1 

1.表記変更 
推奨動作最大定格→推奨動作条件 

 入力レベル“HIGH” →  高レベル入力電圧 
 入力レベル“LOW” →  低レベル入力電圧 
 入力端子リーク → 入力リーク電流 
 スイッチオフリ－ク→ スイッチオフ時リーク電流 
 保存周囲温度 → 保存温度 
 動作周囲温度 → 動作温度 
 Turn On Time → ターンオン時間 

Turn Off Time → ターンオフ時間 
Propagation Delay → 伝播遅延時間 
Off Isolation → オフアイソレーション 
Crosstalk → クロストーク 
-3dB Bandwidth → -3dB バンド幅 
Channel to Channel Skew → チャンネル間スキュー 
Skew of Opposite Transitions of the Same Output 
→ データ間スキュー 
Total Jitter → 総ジッター量 

 オフリーク測定回路図 → オフリーク電流測定回路図 
 “2.3 DC 電気的特性”注意事項表記 
 PKG 外形図単位表記 
2.“図 1.応用回路例”の表記追加 
3. 図 13 ターンオン時間／ターンオフ時間 波形図 誤記修正 
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